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Giines GOzelerinin Verimini Artiran Yeni Bir Malzeme

Mabhir E. Ocak

Rice Universitesinde ¢aligan bir
grup aragtirmaci grafen/nanotiip
hibriti bir katot imal ederek
organik boyalarin kullanildig:
glines gozelerinin verimliligini
artirmay1 bagardi.

Dr. P. Dong ve arkadaslari, organik
boyalarin kullanildig: giines gozeleri i¢in
yeni bir katot tiretti. Grafen/nanotiip
hibriti olan malzemenin yiik aktarimina
kars: direnci, platin tabanl gozelerin
yirmide biri kadar. Giines gozelerinin
verimi, grafen katmani tizerine baglanan

nanotiiplerin uzunluguna bagl olarak
degisiyor. Deneyler sirasinda

en iyi sonuglar, en uzun nanotiiplere
sahip gozeler ile elde edilmis.

Bu gozeler, santimetrekare bagina

18 miliamper akim tiretebiliyor

ve verimleri %8,2 civarinda.

Dr. J. M. Tour 6nderliginde yapilan
aragtirmanin sonuglari

The Journal of Physical Chemistry Cde
yayimlandi. Elektron kaynag: olarak
organik boyalarin kullanildig:

gilines gozeleri tizerine 1988'den beri

aragtirmalar yapiliyor. Bu giines gozeleri,

151k enerjisini elektrige dontistiirme

konusunda silikon tabanli giines gozeleri

kadar verimli olmasa da pek ¢ok
avantaja sahip. Hem kolay ve ucuz bir
bicimde tiretilebiliyorlar hem de

los 151k altinda bile ¢alisabiliyorlar.

Tuirkiye Nanoteknolojide Lig Atliyor

Ozlem Kili¢ Ekici

Tiirkiye'de ilk kez ticari amach transistor ve elektronik entegre devre iiretimi yapilacak.

UBITAK ve Savunma Sanayii Miistesarligi (SSM)
tarafindan desteklenen galyum nitrat (GaN)
yari iletken malzemeye dayanan nanotransistor

teknolojisi, ASELSAN ve BILKENT tarafindan gelis-
tirildi. BILKENT Universitesi Nanoteknoloji Arastir-
ma Merkezi'nde (NANOTAM) GaN temelli yiiksek
performansli transistorler iretildi. Bu riinlerin
yiiksek hizlarda ve yiiksek giiclerde calisabildigi
goriildu.

Laboratuvar testleri tamamlanan transistorler,
ASELSANda yapilan saha testlerinde de basaril
oldu. Uretilen transistorlerden elde edilen sonugla-
rin beklenenden daha iyi gkmasi sonucunda ASEL-
SAN ve BILKENT ydnetimleri nanoteknoloji temelli
transistorlerin ve entegre devrelerin Tiirkiye'de
iiretilmesi konusunda yatirim yapma ve ortak bir
sirket kurma karan aldi. Sonrasinda ASELSAN BiL-
KENT Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.
(AB-MikroNano) kuruldu. 30 milyon dolar tutarinda

bir yatirim ile kurulan AB-MikroNano, Tiirkiye'de ilk
kez ticari amacli transistor ve elektronik entegre
devre iiretimi yapacak. Sirket tarafindan iiretilecek
nanoteknoloji temelli iiriinler yurtdisina da ihrag
edilecek.

Tamamen yerli kaynaklarla tasarlanan ve iireti-
len yiiksek performansli transistorler, radar uygula-
malaninin yani sira yiiksek hizli tren, yenilenebilir
enerji, elektrikli otomobiller ve 4G cep telefon sis-
temleri gibi alanlarda kullaniliyor. Tiirkiye, diin-
yada galyum nitrat (GaN) yan iletken malzemeye
dayanan nanotransistor teknolojisi gelistirilebilen
bes ilkeden biri konumunda. ASELSAN ve BILKENT

Universitesi ortakliginda kurulan AB-MikroNano,
elde edilen stratejik Gstiinliigii yeni ticari iiriinlere
dondstiirmeyi hedefliyor.



